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최근 ZnO를 기본으로 한 자성 반도체 박막의 특성연구가 활발하다. 본 연

구에서는 Zn-Mg-Fe-O 타겟을 장착하여 rf-스퍼터링으로 Si(100) 기판에 박막

을 증착하였다. 또한 전도 특성 및 자기적 특성의 향상을 위하여 Al2O3와 
CuO 칩을 이용하여 Zn-Mg-Fe-O+Al와 Zn-Mg-Fe-O+Cu 박막을 증착하였다. 박

막 제조 조건은 증착 파워는 1.48 W/cm2, 기판 온도는 상온, 분위기 가스는 
아르곤과 산소를 1:1, 증착 시간은 1 시간이었다. 증착한 박막을 아르곤 분위

기 550 oC 에서 1 시간 후 열처리 하였다. 열처리 된 박막의 특성 연구를 위

하여 자성 및 저항 측정을 하였으며, 표면 물성 분석을 위하여 원자현미경과 
전자현미경으로 표면상을 측정하였다. 
 


